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SATURATED SWITCHES (Cont.)

PNP Transistors
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2N3250 T0-18 50 a0 5 40 01 1 025 06 09 10 6 250 10 | 225 7 69
a5 1 1 05 12 80 6 a
50 150 10 1
15 50 1
N320A | TO-18 60 60 5 a0 01 1 025 06 09 10 6 250 10 | 225 7 69
as ! 1 05 12 50 6 a
50 150 10 1
15 50 1
JAN2N3250A | TO-18 60 60 5 a0 0.1 ! 025 06 09 10 6 250 10 | 225 7 69
a5 1 | 05 12 50 6 4
50 150 10 1
15 50 1
JANTXVZNI250A | TO-18 60 60 5 40 0.3 3 025 06 08 10 6 250 W0 | 225 7 69
a5 1 1 0.5 12 50 6 4
50 150 10 1
15 50 1
N3251 T0-18 50 a0 5 80 a1 1 025 06 09 10 6 300 w0 | 2% 7 69
90 1 1 05 12 80 6 4
100 300 10 1
30 50 1
2N3281A | TO-18 60 60 5 80 01 1 025 06 09 10 6 300 10 | 250 7 69
90 1 1 05 12 50 5 a
100 300 10 1
30 50 g
JANZN3251A | TO-18 60 60 5 80 01 1 025 06 09 10 6 300 10 | 250 7 69
90 1 1 05 12 50 6 4
100 300 10 1
3o 50 :
JANTX2N3251A | TO-18 60 60 5 80 01 1 02 06 09 10 6 300 0 | 250 7 69
90 1 1 05 12 50 6 4
100 300 10 ;
30 50 1
JANTXV2NZ251A | TOA8 60 60 5 80 01 1 025 06 09 10 6 300 10 | 250 7 69
90 1 1 05 12 50 6 a
100 300 10 1
a0 50 1
2N3304 TO-52 6 6 4 3 120 10 03| o015 07 08 1 3s | soo 10 | 60 5 65
20 50 1 016 08 1 10
15 1 es | o5 15 50
2N 3451 T0-52 6 6 40 |10 3 |3 120 10 03| o016 08 1 10 55 | 500 10 | 6 65
Ices
20 50 1 025 075 085 105 60 5
05 15 505
2N3467 705 40 40 5 [100 30 |40 150 1 03 1 150 | 25 | 175 so | 90 9 70
{Lo-Profile) 4 120 500 1 05 08 12 500
a0 1A 5 1 16 1A




